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(%) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON AKTIVEN MANGAN.-(IV)-OXIDEN (2)

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von aktiven Mangan-(IV)-oxiden, die zur
Thioplasthartung geeignet sind. Es wurde gefunden, daf} die thermische Zersetzung von
Alkalipermanganat bei Temperaturen (iber 200°C zu aktiven Manganoxiden fihrt.
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Verfahren zur Herstellung von
aktiven Mangan-(IV)=-oxiden (2)

‘ggyendungsggbiet der Erfindung

Dle Erfindung bevrlfft ein’ Verfahren zZur Herstellung
von aktlven ﬁangan-(lV)-oxmden, die zur Thioplast-
h&rtung geeignet sind.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsung

Es ist bekannt, aktives Manganoxid aus Manganverbin-

dungen der Wertigkeitsstufen 2 bis 4 durch Behandeln

mit Alkalihydroxid und Luft in wiBriger FPhase oder in
fester Form, gegebenenfalls unter erhdhtem Druck, her-
zustellen. Die Reakiionszeiten werden mit 2 bis

6 Stunden angegeben, Die so erhaltenen Produkte sollen
besonders Iir die Hartung von Thioplasten geeignet

sein (DE-OS 2 243 841, DE-OS 2 306 951 und DE-OS 2 310 120).
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Ziel der Erfindung

7iel der Erfindung ist es, einen technisch und dko-
nomigch vorteilhaften Weg zur Herstellung aktiver

- Manganoxide mit geringem apparativen Aufwand zu er-
méglichen.

Darlegung des Wesens der Erfiandung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, spezielle
aktive Manganoxide aus Alkalipermanganat herzustellen,
die zur Thioplasthirtung geeignet sind.
berraschenderweise wurde gefunden, daB die thermische
Zersetzung von Alkalipermanganat bei Températuren Uber
200 OC, vorzugsweise bei 300 bis 400 OC, zu aktiven
Mengan-IV-oxiden filhrt, wobei die HuBere Kristall-
sﬁruktur, vorzugswelse die Nadelform, des Permanganats
erhalten bleibt.

Das durch thermische Zersetzung erhaltene Produkt wird
mit Wasser behandelt und fraktioniert. Die Dauer der
Behandlung mit Wasser beeinfluBt den Alksligehalt und
die Aktivitat.

sunsfithrungsbeigpiel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Beispiel néher
erlautert werden.
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Beispiel

BOO'kg KMhO4 werden 5 Stunden auf Temperaturen iiber
ZOO‘OC,'vorzugsweise 300 big 400 OC, erhitzt. Das sich
bildende Mangan-IV-oxid wird mit Wasser behandels,
getrocknet und gesiebt. Das Produkt enthdlt 75 bis

85 % Mnoz, 10 bis 12 % NaOH und weist ein Schilttge-
wicht von 0,35 bis 0,45 g/em” aus.
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Verfahren zur Herstellung von aktiven llangan-IV-

oxiden, gekennzeichnet durch eine thermische Zer-

~ setzung von Alkalipermangsnat bei Temperaturen

tiber 200 °C, vorzugsweise 300 bis 400 °a.

Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet,
dafi die thermische Behandlung 2 bis 5 Stunden
erfolgt.

Verfahren nach den ?unktén 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das aktive Hangan—IV-oxid zur Ein-
stellung der Aktivitdt und des Alkaligehsl tes mit
Wasser behandelt, abgetrennt, getrocknet und
gesiebt wird.
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